
A bíráló bizottság értékelése 

 
A bíráló bizottság állásfoglalása SERÉNYI MIKLÓS : A katódporlasztás lehetıségei az 
optoelektronikában c. doktori disszertációjában megfogalmazott téziseivel kapcsolatosan: 
  
A doktori értekezés 1.a) tézise antireflexiós tulajdonságú, nemsztöchiometrikus SiN réteg 
elıállításával foglalkozik, mely réteget a Jelölt rövid fényimpulzusok generálását célzó 
kísérleteiben alkalmazta. A tézis megegyezik Jelölt kandidátusi értekezésének elsı tézisével, 
így nem tekinthetı a tudományos fokozat megszerzése utáni új eredménynek. 
 
A doktori értekezés 1.b) tézispontja SiON réteg elıállításával foglalkozik. Az antirefrexiós 
tulajdonságú réteg-elıállítás, mint téma, nem új téma, már szerepelt Jelölt kandidátusi 
értekezésében. A réteg anyaga illetve annak elıállítási technológiája azonban nem, a SiON 
törésmutatója függésének meghatározása az elıállítási technológia paramétereitıl új 
eredmény. 
 
A doktori értekezés 2. tézise amorf Si és SiON multirétegek határfelületi tulajdonságaival, 
feldurvulásával és hullámosodásával, valamint a réteg-elıállítás technológiájával foglalkozik. 
Bizonyítja, és kvalitatív magyarázatot ad a foszforral adalékolt targetbıl porlasztott 
rétegszerkezet határfelületeinek jobb minıségére. Mindezek új tudományos eredmények. 
 
A doktori értekezés 3.a) tézispontja négyzetes áram-feszültség karakterisztikájú Schottky 
dióda konstrukciójával foglalkozik. A Jelölt új tudományos eredménye a konstrukció 
hidrogént tartalmazó a-SiGe réteg elıállítási technológiája. 
 
A doktori értekezés 3.b) tézispontja a napsugárzás konverziója számára optimálisnak tartott 
összetételő vékonyréteggel foglalkozik. A Jelölt új tudományos eredménye a hidrogént 
tartalmazó, 20 - 25%-os Ge tartalmú a-SiGe réteg elıállítási technológiája. 
 
A doktori értekezés 4. tézispontja 3 nm vastag rétegekbıl álló a-Si/Ge:H multirétegekkel 
foglalkozik.  A Jelölt új tudományos eredménye a 100 rétegbıl álló multiréteg elıállítási 
technológiája. 
 
A doktori értekezés 5. tézispontja 300 nm vastag a-Si/Ge:H multiréteggel foglalkozik. A 
Jelölt új, tudományos magyarázatot adott a külsı és belsı határfelületek alakulására a 
hidrogén tartalom, a rétegnövesztési paraméterek és a hıkezelés hatására. 
 
A doktori értekezés 6. tézispontja lényegében épít a kandidátusi dolgozatban ismertetett 
eljárásra, de kiegészítette azzal, hogy az in situ eljárás alkalmazható a λ/4 rétegvastagság 
egész számú többszöröseinek ellenırzésére is, így alkalmazható többrétegő rendszerek 
növesztésénél. A kiegészítés új tudományos eredmény. 
 
A doktori értekezés 7. tézispontja a kandidátusi dolgozat eredményeinek összefoglalása, így 
nem tekinthetı a tudományos fokozat megszerzése utáni új eredménynek. 
 
A Jelölt a kandidátusi értekezésben ismertetett eredményeit azért tartotta fontosnak 
beilleszteni doktori tézései közé, mert azokkal továbbra is foglalkozik, továbbfejleszti, és 
eredményeire folyamatosan hivatkoznak. 


